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Introducao |

O  material luminescente  ou  luminéforo®
Y,035:Er**, Yb** pode  converter radiacdo
eletromagnética pela absorcdo direta da excitacdo
via centro ativador (Er’"), Processo Stokes, ou o
ativador (Er’") é excitado indiretamente pelo
sensibilizador (Yb**) ou pela matriz, que absorvem a
energia de excitacdo e a transferem ao ativador
(Er*") (Conversdo Ascendente)®>. Em ambos o0s
processos a emissdo ocorre no visivel nas regides
do verde e vermelho. O objetivo deste trabalho foi a
investigacao por espectroscopia de luminescéncia e
espalhamento Raman de um filme hibrido (material
inorganico/organico) de YOErYb/PAH preparado
pela técnica Layer-by-Layer (LbL) que até entdo so
tem sido reportada para materiais polieletrélitos.

Resultados e Discussao |

O filme hibrido foi crescido pela deposicdo de 17
bicamadas monitoradas por UV-vis. O luminéforo na
forma de po, sob excitagdo no UV, apresenta as
transicdes caracteristicas do ion Er no verde
2H11,2,483,2—>4I15,2 (520-570 nm) e no vermelho
*Fon—l15 (650-670 nm). Ja no luminoéforo na forma
de filme cast e no filme hibrido LbL as transi¢8es na
regido do vermelho sofreram supressdo pela
absorgdo de agua durante a preparacao dos filmes,
devido a perdas multifonon. No entanto, a emissao
na regido do verde continuou com intensidade
apreciavel e sem alteracdo no perfil. Espectros
Raman variando laser de incidéncia, Fig.1,
confirmam 0s modos vibracionais da ligagdo Y-O e
revelam as regides de Raman eletrénico do Er¥ e
Yb**. Os modos vibracionais detectados na Fig.1a
em 329, 377, 468 e 593 cm™, sdo atribuidos’ as
vibracBes da ligacdo Y—O da matriz de Y,03;. Na
Fig.1b estdo apresentados Raman eletrdnico® do
érbio (905 a 1390 cm™) e do itérbio (~2500 cm™). No
Raman eletrbnico o comprimento de onda do laser
incide nos niveis eletrénicos de cada ion. A medida
que o comprimento de onda do laser varia,
diferentes niveis eletrfnicos serdo excitados, e as
linhas de espalhamento se deslocam. No caso,
observa-se que as linhas entre 338 a 1245 cm™ véo
para maior energia, ou seja, 905 a 1390 cm™
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quando o comprimento de onda do laser utilizado
muda de 633 nm para 785 nm, respectivamente.
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Figura 1. Espectros Raman para: Y,Os; puro,
YOErYb p6 e filme cast e filme LbL PAH/YOErYb

sob incidéncia dos Lasers (a) 633 nm e (b) 785 nm.

Conclusoes |

A emissdo verde caracteristica do ion Er(lll)
detectada no filme LbL garante que o luminéforo foi
incorporado e preserva luminescéncia para uma
possivel aplicacdo do sistema. Ja o0s espectros
Raman complementaram a identificacdo do material
de interesse (Y,O3: Er, Yb) na composicéo do filme,
onde se pbde observar a manifestagdo de Raman
eletrénico com alta intensidade dos ions érbio(lll) e
itérbio(lll). Este fendbmeno, por sua vez, podera ser
explorado como uma via alternativa de deteccéo de
um dispositivo de marcacao biolégica.
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